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Przedmiotem wynalazku jest uklad regulatora
poziomu wyjSciowego zapewniajgcy stalg wartosé
poziomu wyjSciowego z zachowaniem minimalnych
znieksztalcen nieliniowych.

W dotychczasowych rozwigzaniach ukladow
spelniajgcych warunek stalosci poziomu wyjscio-
wego stosowano uklady automatycznej regulacji
wzmocnienia. Znany jest na przyklad uklad we-
dilug patentu PRL Nr 67367, posiadajacy na wej-
$ciu wzmacniacza tlumik regulowany, ktoérego ga-
teziag wzdluzng jest rezystor za$ poprzecznag tran-
zystor, w ktérego emiterze wilaczona jest dioda w
kierunku przewodzenia. Oporno§é dynamiczna emi-
tera tranzystora i diody zalezna jest od wielko$ci
przeplywajacego przez nie pradu stalego. Baza tego
tranzystora sterowana jest z detektora napieciem
stalym, proporcjonalnym do poziomu wyjsciowégo
wzmacniacza. ‘ :

Wada dotychczas znanych ukladéw regulacji po-
ziomu wyjSciowego jest mala stato$é poziomu wyj-
Sciowego oraz duze-:znieksztaltenia nieliniowe.

Celem wynalazku jest opracowanie ukladu regu-
latora poziomu wyjSciowego o duzej stalosci po-
ziomu wyjSciowego i malych znieksztalceniach nie-
liniowych.

Cel ten osiagnieto dzieki temu, ze kolektor tran-
zystora jednostopniowego wzmacniacza napigciowe-
go polaczony jest przez kondensator z kolektorem
tranzystora wzmacniacza z ujemnym napigciowym
sprzezeniem zwrotnym.
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Wynalazek zostanie omoéwiony na przykladzie
wykonania uwidocznionym na rysunkw, ktory
przedstawia schemat ukladu regulatora poziomu
wyjsciowego., W ukladzie kolektor tranzystora 1 je-
dnostopniowego wzmacniacza napieciowego polg-
czony jest z impedancja obcigzenia 2 i przez kon-
densator 3 z kolektorem tranzystora 5 wzmacnia-
cza z ujemnym napieciowym sprzezeniem zwrot-
nym oraz z wejSciem wzmacniacza z detektorem
i ukladem poréwnywania amplitudy 9. Do wyijscia
wzmacniacza z detektorem i ukladem poré6wnywa-
nia amplitudy 9 dolgczony jest rezystor 8, ktéry
drugim swym koncem polgczony jest z bazg tran-
zystora 5 i rezystorem 7. Rezystor 7 drugim swym
koncem przez kondensator 6 dolgczony do kolekto-
ra tranzystora 5.

Zasada dzialania ukladu jest nastepujaca: Sygnal
przystany do wejscia ukladu regulatora to jest na
baze tranzystora 1 zostaje wzmocniony i podany
na wejscie wzmacniacza 9 gdzie zostaje powtérnie
wzmoeniony, poddany detekcji oraz poréwnany z
napieciem ' odniesienia. Nastepnie sygnal bledu

- przez rezystor 8 wchodzi na wej$cie wzmacniacza

z napieciowym sprzezeniem zwrotnym zbudowa-
nym na tranzystorze 5 powodujgc zmiane pradu
kolektora tego tranzystora, a tym samym zmiane
cporno$ci dynamicznej jego kolektora.

Zmiana oporno$ci dynamicznej kolektora tran-
zystora 5 powoduje zmiane wzmocnienia wzmacnia-
cza napieciowego zbudowanego na tranzystorze 1,
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poniewaz tranzystor 1 pracuje na obciagzenie, kt6-
rym jest réwnolegle polaczenie impedancji 2
tranzystora 5.

i zmieniajacej sie opornosSci dynamicznej kolektora

Kierunek zmian opornosci dynamicznej kolekto-
ra tranzystora 5 jest taki, ze przy wzro$cie pozio-
mu sygnalu podawanego na baze tranzystora 1
oporno$¢ dynamiczna maleje i powoduje zmniejsze-
nie wzmocnienia wzmacniacza zbudowanego na
tranzystorze 1. Analogicznie przy zmniejszaniu sy-
gnalu wejSciowego wzmocnienie wzmacniacza zbu-
dowanego na tranzystorze 1 ro$nie.

W zwigzku z powyzszym sygnal na wyjSciu
jednostopniowego wzmacniacza zbudowanego na
tranzystorze 1 ma warto§é stalg uzaleznionag tylko
od wielko$ci i stalo$ci ustawionego napiecia odnie-
sienia we wzmacniaczu z detektorem i ukladem
poré6wnywania amplitudy 9.

Uklad moze byé stosowany wszedzie tam gdzie
wymagana jest duza stalos¢ poziomu wyjsciowego
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w szerokim zakresie zmian poziomu wejSciowego
przy minimalnych znieksztalceniach nieliniowych
oraz w ukladach regulacji. Duzg stalo$é poziomu
wyjSciowego przy minimalnych znieksztalceniach
nieliniowych w szerokim zakresie zmian poziomu
wejsciowego uzyskuje sie dzieki temu, ze opornosé
dynamiczng kolektora tranzystora zmieniaé mozna
w tym rozwigzaniu liniowo i w duzym zakresie.

Zastrzezenie patentowe

Uklad regulatora poziomu wyjsciowego zawiera-
jacy jednostopniowy wzmacniacz napigciowy,
wzmacniacz z ujemnym napieciowym sprzezeniem
zwrotnym, wzmachniacz z detektorem i ukladem
poréwnywania amplitudy, znamienny tym, Ze kolek-
tor tranzystora (1) jednostopniowego wzmacniacza
napieciowego polaczony jest przez kondensator (3)
z kolektorem tranzystora (5) wzmacniacza z ujem-
nym mnapieciowym sprzezeniem zwrotnym.
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W lamie 3, wiersz 3 i 4:

jest: tranzystora 5.

Errata

i zmieniajgcej si¢ oporno§ci dynamicznej kolektora

powinno byé:

i zmieniajgcej sie opornosSci dynamicznej kolektora
tranzystora 5.
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